
ΠΤΥΧΙΑΚΗΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΕΡΓΑΣΙΑ

““ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝΒΑΣΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ””

ΑΣΚΕΡΙ∆ΗΣΑΣΚΕΡΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

�� ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΚΑΙΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝΒΑΣΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕΣΕ
ΑΥΤΟΝΟΜΗΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑΓΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟ

�� ΣΥΓΚΡΙΣΗΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝΒΑΣΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝΜΕΓΕΘΩΝ ΣΤΑΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΣΜΑΣ

ΑΑ) ) ΜΕΜΕ ΤΟΥΣΤΟΥΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥΣΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

ΒΒ) ) ΜΕΜΕ ΤΙΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΣΤΟ
PSPICEPSPICE

�� ΕΞΑΓΩΓΗΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ



ΣΚΟΠΟΣΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

• ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ

ΑΥΤΟNΟΜΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

• ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ∆ΙΟ∆ΟΥΣ, ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ

ΚΑΙ Τ.Ε

• ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΣΤΟ PSPICE

• ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ-

ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ



ASD (ANALOG SIMULATION DEVICE)ASD (ANALOG SIMULATION DEVICE)

�� ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ, , 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ, , ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

�� ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗΒΑΣΙΚΗ
ΠΛΑΚΕΤΑΠΛΑΚΕΤΑ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΒΑΣΙΚΗΣΒΑΣΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

�� ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΚΩΝΣΧΗΜΑΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗΒΑΣΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑΠΛΑΚΕΤΑ

�� ΕΠΙΛΟΓΗΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ ΜΕΣΩΜΕΣΩ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΤΩΝ∆ΙΑΚΟΠΤΩΝ

�� ΕΥΚΟΛΙΑΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝΟΡΓΑΝΩΝ
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣΚΥΡΙΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣΠΛΑΚΕΤΑΣ



ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ



ΣΧΗΜΑΤΙΚΟΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΡΕΦΩΝΑΝΑΣΤΡΕΦΩΝ ΑΘΡΟΙΣΤΗΑΘΡΟΙΣΤΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΕΝΙΣΧΥΤΗ
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ΑΚΡΙΒΕΙΑΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΑΣΗΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥΕΞΟ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΡΕΦΩΝΑΝΑΣΤΡΕΦΩΝ
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ΑΘΡΟΙΣΤΗ ΜΕ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΗΜΙΤΟΝΙΚΗ 

ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ

Vout ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ [Vp-p] Vout PSPICE [Vp-p] Vout ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ [Vp-p]



ΣΧΕΤΙΚΟΣΧΕΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟΠΟΣΟΣΤΟ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΤΑΣΗΣΤΑΣΗΣ

ΕΞΟ∆ΟΥΕΞΟ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΡΕΦΩΝΑΝΑΣΤΡΕΦΩΝ ΑΘΡΟΙΣΤΗΑΘΡΟΙΣΤΗ
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ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΡΕΦΩΝ 

ΑΘΡΟΙΣΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΗΜΙΤΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ 
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ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΩΣ ΠΡΟΣ PSPICE

ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΘΕΩΡΙΑ



ΣΧΗΜΑΤΙΚΟΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΗΜΗ
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NON INVERTING/DIFFERENTIAL
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+
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ΑΚΡΙΒΕΙΑΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΑΣΗΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥΕΞΟ∆ΟΥ ΜΗΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΦΩΝΑΝΑΣΤΡΕΦΩΝ

∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗΕΝΙΣΧΥΤΗ
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Vin(+)=5V Vin(+)=8V Vin(+)=9V Vin(+)=11V Vin(+)=15V

ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΦΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΓΙΑ Vin(-)=-9V και Vin(+)=ΣΥΝΕΧΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

ΤΑΣΗ 

Vout ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ(V) Vout PSPICE (V) Vout ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ (V)



ΣΧΕΤΙΚΟΣΧΕΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟΠΟΣΟΣΤΟ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΤΑΣΗΣΤΑΣΗΣ

ΕΞΟ∆ΟΥΕΞΟ∆ΟΥ ΜΗΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΦΩΝΑΝΑΣΤΡΕΦΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
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Vin(+)=5V Vin(+)=8V Vin(+)=9V Vin(+)=11V Vin(+)=15V

ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ ΜΗ ΑΝΑΣΤΕΦΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΓΙΑ Vin(-)=-9V και Vin(+)=ΣΥΝΕΧΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΣΗ 

ΕΙΣΟ∆ΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΩΣ ΠΡΟΣ `PSPICE

ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΘΕΩΡΙΑ



ΒΑΣΙΚΑΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΤ..ΕΕ

�� ΡΥΘΜΟΣΡΥΘΜΟΣ ΑΝΟ∆ΟΥΑΝΟ∆ΟΥ (SR)(SR)

�� ΤΑΣΗΤΑΣΗ ΚΟΡΕΣΜΟΥΚΟΡΕΣΜΟΥ ΕΞΟ∆ΟΥΕΞΟ∆ΟΥ ((VsatVsat))

�� ΕΥΡΟΣΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣΖΩΝΗΣ ((ΒΒW)W)

�� EYEYΡΟΣΡΟΣ ΖΩΝΗΣΖΩΝΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣΙΣΧΥΟΣ
((FPBW)FPBW)



ΣΧΗΜΑΤΙΚΟΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ--ΨΑΛΙ∆ΙΣΤΗΨΑΛΙ∆ΙΣΤΗ
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ΑΚΡΙΒΕΙΑΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΑΣΗΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥΕΞΟ∆ΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ--

ΨΑΛΙ∆ΙΣΤΗΨΑΛΙ∆ΙΣΤΗ
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Vin=1,11V Vin=2,12V Vin=5V Vin=10V Vin=12V Vin=15V

ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΨΑΛΙ∆ΙΣΤΗ ΓΙΑ 

ΣΥΝΕΧΗ ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΚΑΙ RL=1K

Vout ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ (V) Vout PSPICE (V) Vout ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ (V)



ΣΧΕΤΙΚΟΣΧΕΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟΠΟΣΟΣΤΟ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΤΑΣΗΣΤΑΣΗΣ

ΕΞΟ∆ΟΥΕΞΟ∆ΟΥ ΣΕΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ--ΨΑΛΙ∆ΙΣΤΗΨΑΛΙ∆ΙΣΤΗ
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Vin=1,11V Vin=2,12V Vin=5V Vin=10V Vin=12V Vin=15V

ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΨΑΛΙ∆ΙΣΤΗ 

ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΚΑΙ RL=1K

ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΩΣ ΠΡΟΣ PSPICE ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΘΕΩΡΙΑ 



ΣΧΗΜΑΤΙΚΟΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

∆ΙΒΑΘΜΙΟΥ∆ΙΒΑΘΜΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΕΜΕ ∆ΙΠΟΛΙΚΑ∆ΙΠΟΛΙΚΑ

ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΒΑΘΜΙΟΥ∆ΙΒΑΘΜΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΕΜΕ

ΑΝΑ∆ΡΑΣΗΑΝΑ∆ΡΑΣΗ RF=10KRF=10K (1)(1)
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΒΑΘΜΙΟΥ∆ΙΒΑΘΜΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΕΜΕ

ΑΝΑ∆ΡΑΣΗΑΝΑ∆ΡΑΣΗ RF=10KRF=10K (2)(2)
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ΑΚΡΙΒΕΙΑΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΠΟΛΑΒΗΣΑΠΟΛΑΒΗΣ ∆ΙΒΑΘΜΙΟΥ∆ΙΒΑΘΜΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΕΜΕ

∆ΙΠΟΛΙΚΑ∆ΙΠΟΛΙΚΑ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΚΑΙΚΑΙ ΑΝΑ∆ΡΑΣΗΑΝΑ∆ΡΑΣΗ
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ΑV(θεωρητικό) ΑV(PSpice) AV(πειραµατικό)

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ∆ΙΒΑΘΜΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΕ ΒΡΟΧΟ 

ΑΝΑ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ RF=10K



ΣΧΕΤΙΚΟΣΧΕΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟΠΟΣΟΣΤΟ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

∆ΙΒΑΘΜΙΟΥ∆ΙΒΑΘΜΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΕΜΕ ΑΝΑ∆ΡΑΣΗΑΝΑ∆ΡΑΣΗ
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Σχετικό Σφάλµα ως προς

Θεωρία (%)

Σχετικό σφάλµα ως προς

PSPICE (%)

ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ∆ΙΒΑΘΜΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΕ 

ΒΡΟΧΟ ΑΝΑ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ RF=10K



ANAKEANAKEΦΑΛΑΙΩΣΗΦΑΛΑΙΩΣΗ

1.1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΣΜΑΣ ΜΕΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗΕΞΑΓΩΓΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΩΝΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΕΣΕ DCDC ΜΕΓΕΘΗΜΕΓΕΘΗ ANTANTΙΣΤΟΙΧΩΝΙΣΤΟΙΧΩΝ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

2.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕΣΕ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥΣΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥΣ, , ΣΥΓΚΡΙΣΗΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝΑΥΤΩΝ

ΤΩΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕΜΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣΤΙΜΕΣ ΚΑΙΚΑΙ ΤΙΜΕΣΤΙΜΕΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΟΥΤΟΥ PSPICE KAI PSPICE KAI ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΥΣΤΟΥΣ

3.3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕΣΕ ∆ΙΟ∆ΟΥΣ∆ΙΟ∆ΟΥΣ, , ΣΥΓΚΡΙΣΗΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝΑΥΤΩΝ ΜΕΜΕ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣΤΙΜΕΣ ΚΑΙΚΑΙ ΤΙΜΕΣΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

4.4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕΣΕ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΚΑΙΚΑΙ ΜΟΜΟSFET, SFET, 

ΣΥΓΚΡΙΣΗΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝΑΥΤΩΝ ΜΕΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΘΕΩΡΙΑ

5.5. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝΤΙΜΩΝ ΑΠΟΑΠΟ ΟΛΕΣΟΛΕΣ ΤΙΣΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΕΞΑΓΩΓΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΤΗ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ

ΤΩΝΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣΤΟΥΣ (%)(%)



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. ΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟ LM741 

ΚΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ:  

Α) ΣΤΟΝ ΑΝΑΣΤΡΕΦΩΝ ΑΘΡΟΙΣΤΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ, ΑΠΌ 0,60,6--5%5%

Β) ΣΤΟΝ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΦΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗ, ΑΠΟ 44--5,5%5,5%

2. ΣΤΟΝ ΨΑΛΙ∆ΙΣΤΗ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ, H ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠ0  00--3,5%3,5%

3. ΣΤΟΝ ∆ΙΒΑΘΜΙΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗ, TA OΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 9%9% ΜΕ ΒΡΟΧΟ ΑΝΑ∆ΡΑΣΗΣ 10Κ ΚΑΙ
66--6,5%6,5% ΧΩΡΙΣ ΒΡΟΧΟ ΑΝΑ∆ΡΑΣΗΣ

4. ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ ΣΕ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ∆Ο
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΟΡΙΑ ΤΙΜΩΝ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟ∆ΗΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΜΑΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΣΟ ΤΟ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΣΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ,  ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΟΡΘΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



ΠΤΥΧΙΑΚΗΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΕΡΓΑΣΙΑ

““ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ””

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥΠΟΛΥ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΤΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙΚΑΙ

ΤΗΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣΣΑΣ ΚΑΤΑΚΑΤΑ ΤΗΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣΤΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΑΣΜΑΣ

ΑΣΚΕΡΙ∆ΗΣΑΣΚΕΡΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ


